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Siemens Transistor AF279 Datasheet

AF 279

PNP-Germanium-UHF-Transistor in T-Spezialbauform fur
Vorstufen bis 900 MHz

AF 279 ist gin PNP-Germanium-UHF-Mesa-Transistor mit passivierter Oberflache in
ainem kapazitdtsarmen Gehause (T-Bauform in Kunststoff dhnl. TO-50). Der Tran-
sistor AF 279 ist besonders geeignet zur Verwendung in Vorstufen bis 900 MHz
in Tunern mit Diodenabstimmung.
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Gewicht etwa 0,25 g Makea in mm
Grenzdaten
Kollektor- Emitter-Spannung —Lera 15 W
Kollektor- Emitter-Spannung U egs 20 W
Emitter-Basis-Spannung —Uepo 0.3 W
Kollektorstrom —Ie 10 mA,
Emitterstrom Ig 11 ma,
Basisstrom —Ig 1 mé,
Sperrschichttemperatur 7 a0 *C
Lagertemperatur Ty =30 bis+75 | °C
Gesamtverlustleistung Prat &0 mW

Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Luft Awau | =600 |grd/W

Statische Kenndaten (7, = 25°C)
Fiir folgende Arbeitspunkte gilt:

~Uce ~I ~Ig 8 —Uge
vV ma RRTY.Y Iolg my
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AF 279
Statische Kenndaten (7, = 25°C)
Kollektor-Emitter- Reststrom (—Uces = 20 V) —Ices 1{=18) | pA
Kollektor-Emitter- Reststrom (=L ceg = 15 V) ~Icen = 500 i,
Emitter-Basis-Reststrom (—Uegp =0.3V) —Iepa = 100 A
Dynamische Kenndaten (T, = 25°C)
Transitfrequenz
Iz = 2 mA; =Ueg =10V; F = 100 MHz) It T80 MHz
Kollektor-Basis- Kapazitat
(=Ueg =10V, F =1 MHz) —Lepa 0,42 pF
Leistungsverstérkung in Basisschaltung
(—Ig = 2 mA: —Uge =10V, f = BOO MHz) Voo 16 dB
Rauschmak (f = 800 MHz; Az = 60 Q) F =5 dB
Vierpolparameter: (Anschlulllange L = 1,5 mm)
Arbeitspunkt: = L, = 2 mA; — Uee =10V

f=200 MHz:

911b=52m5 I !r"]n:.r = 57 mS Ijﬁgh | =D.15mS g=2h={}.{}3 mS
_b1 ik = 27 ms P = 1407 P = Bh* bi!‘h =0,5m5

f= 800 MHz:

Q11h=11.5ms | !r"g”;[ = 2B mS Ijr"-|2|, | =G.65 ms g=3h=0.3m5
—by1p =29 mS Py =707 ~@rap = 90° baap = 2,0 m5
MeBschaltung fir Leistungsverstirkung und Rauschen beif = 800 MHz
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